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1 ' 2 3 ‘
,",’,‘g,,’,i,?,;,; Benennung Sach-Nr. slekir. Werte u. Bemerkungen
N1 |Schaltkreis MAA 741 C
N2 Sehaltkrels MAA 741 C
N3 }Schaltkreis MAA 741 C
N 4 |Schaltkreis MAA 741 C

C1 Elyt-Kondensator

47/25 TGL 7198

c2 Elyt-Kondansator

47/25 TGL 7198

C3 MKT ~Kondensator

0,47/20/100 TGL 31680/01

C4 MKT -Kondensator

1/20/100 TGL 31680/01

€5 ELyt-Kondensator

100/10 TGL 35807

c6 Elyt-Kondensator

100/10 TGL 35807

c? MKT--Kondensator

10/20/100 TGL 31680/01

c8 KT ~Xondensator

0,047/20/160 TGL 38759

() KT -Kondensator

0,1/20/160 TGL 38759

c10 KT-Kondensator

0,01/20/160 TGL 38159

c11 KT -Kondensator

0,01/20/160 TGL 38159

c12 KT ~-Kondensator

0,01/20/160 TGL 38159

c13 KT =-Kondensator

0,01/20/160 TGL 3675Y

_ ¢4 | ¥'-Kondensator

0,01/20/160 TGL 38159
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Disse Unfeslage is! unser Eigentum.

Milbrauch, Verviglfditigung oder

Mittellung aa Dritle wird verfolgt.

1 2 3 4
,’5‘;;‘,,,;“:@ Benennung Sach-Nr. elekir. Werle u. Bemerkungsn
H1 Lampe MSKA 24V 0,025A TGL 10449|
R1 Schichtwiderstand 2,2k% 5% 25.207 TGL 8728
R2 Schichtwiderstand 2,2k 5% 25.207 TGL 8728
R3 |Schichtwiderstand 5,62kR2% 23.309 $§L52652 .
R4 |Schichtwiderstand 3,32K88% 23.309 08 9%,
R6 |Schichtwiderstand 30,5%30,1%11.31:% GKL526976
S2
R7 |Schichtwiderstand 102520,25% "1'31,1?(;{‘229?6
| 61,252 0,25% 11,310 TK 50
R8 Schichtwiderstand TGL 26976
53K 2% 25,207
R9 Schichtwiderstand TGL 8728
H,220,5% 23.309 TR 50
R10 {Schichtwviderstand TGL 36521
R11 | Schichtwiderstand 1,02k 0, 7% ”'%‘23 56336
R12 | Schichteiderstand 4,02k $20,1% 11.310 TK 50
TGL 2697
B13 Sghichtwiderstand 61252 0,25% 11,310 TK 50
TGL 2697
R14 | Schichtwiderstand 39k R 2% 25.207 TGL 8728
R15 | Schichtwiderstand 205 0,29% 11.310 TK 50
TGL_26976
R16 | Schichtwiderstand 10292 0,25% 11.310 TK 50
TGL-26976
R47 | Schichtwiderstand 61,2% 0,25% 11.310 TK 50
TGL 26976
R48 | Schichtwiderstand 4,3kS22% 25,207 TGL 8728
R19 | Schichtwiderstand 41,258 0,5% 23,309 TK 50
. TGL 36521
R20 | Schichtwiderstand 1,2k$2 5% 25.412 TGL 8728
5 220kS220% B33.1010
R21 { Sehichtwiderstand,verdnder PEL27423
261k5 2% 23.309 TX 50
R22
Schichtwiderstand TGL 36521
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Digse Unterlage ist unser Eigentum,

MiBbrauch, Vervialicfligung oder
Mitteilung an Dritie wird verfolgl

1 2 3 - &
z’g‘g,,‘,’,’;‘,g Benennung Sach-Nr. elektr. Werte u, Bemerkungen

R23 | Schichtwiderstand 240R 5% 25,311 TGL 8728

R24 | Schichtwiderstand 22kS25% 25.207 TGL 8728

K25 | Schichtwiderstand 220k 2 5% 25,207 TGL 8728

R26 | Schichtwiderstand | 1x®5% 25,207 TCL 8728

R27 | Schichtwiderstand MR5% 25,207 TGL 8728

R28 | Schichtwiderstand 220k 2 5% 25207 TGL 8728

R29 | Schichtwiderstand 220k R 5% 25,207 TGL 8728

R30 | Schichtwiderstand 220k 5% 25.207 TGL 8728

R31 | Schichtwiderstand | 220%25% 25.207 7GL 8728

R32 | Sehichtwiderstand 47k 5% 25,207 TGL 8728

R33 | Schichtwiderstand,vertinderh 47k R220% 513.1010 oot

R34 | Schichtwiderstand 10kS2 5% 25.207 TGL 8728

R35 | Schichtwiderstand 1k 25% 25,207 TGL 8728

R36 | Schichtwiderstand 1082 5% 25.207 TGL 8728

R37 |Schichtwiderstand 47K R 5% 25.207 TGL 8728

R38 | Schichtwidemstand 47kS25% 25.207 TGL 8728

R39 | Schichtwiderstand 470k 5% 25.207 TGL 8728

R40 | Schichtwiderstand 40K 25% 25,207 TGL 8728

R41 | Sehichtwiderstand 470k 5% 25.207 BGL 8728

R42 | Schichtwiderstand 4'}01:525% 25.207 TGL &728

R43 | Schichtwiderstand 1k$25% 25.207 TGE 8728

R4 | Schichtwiderstand 47k 5% 25,207 TGL 8728

R45 | Sehichtwiderstand 49k 5% 25,207 TGL 8724

R46 | Schichtwiderstand 470k R 5% 25.207 ToL 8728

R47 |Sehichtwiderstand 1k $¢5% 25.207 TGL 8728

R48 Schichtwiderstand 4, 7kS25% 25,207 TGL 8728
Dargastsll auf
18?28. 1 1:199. Hnﬁ!:uer s if:’gﬂ;:'ﬁ
gﬁ; /[e__g. Y St Zeitbasis P

g;’:; And-Miti-Nr| Yag | Name VEB MeBapparaiawerk s“"”’ff‘”"g;‘:'f\'g1mooooq SL (&) 4

Schiotheim ey e




Diase Unlertage is! aaser Eigentum,

MiBbrauch, Vervielfdlligung oder
Mitiailung an Dritte wird verfolgt.

1 2 3 %
;5’;3‘;’,5’:,;9 Benennung Sach-Nr. elekir. Werie u, Bemerkungen
R49 Schichtwiderstand 470kSR 5% 25,207 TGL 8728
R50 Schichtwiderstand 470k 5% 25,207 TGL 8728
R51 Sehichtwiderstand 4.7k 5% 25,207 TGL 8728
B52 Schichtwiderstand 47k 2 5% 25.207 TGL 8728
R53 Schichtwidarstand 49k 5% 25.207 TGL 8728
54 Hiniaturdrehschalter bestghend au;s:
Rastkopf 1/01-10 TGL32422
Schaltkammer TGL 32422 - 3
Mitnehmer welle 6 - TGL 32422
Montageplatine 6 - TGL 32422
52 Leuchtdrucktaste Ll}?i‘i 1 -~ f_]“";?_:_irGL 26627
53 Leuchidyruckiaste LI 1 1 « 1 2 TGL 26627
b1 Schaltdiode SAY 188 TGL 25184
2 Schalidiode SAY -i8B TGL 2584
VD3 Schaltdiode SAY 18B TGL 25184
VD4 Schaltdiode SAY 18B TGL 25184
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Digse Unterlags ist unser Eigoniur.
MiBbrauch, Vervielfaltigung oder
Mitteilung an Dritts wird verfolgt.

1 2 3 4

Kerbe- Benennung Sach-Nr. elekir. Werte u, Bemerkungen

VT4 Transisbor SMY 60 TGL 32944

VT2 Transistor SMY 51 TGL 26529

VT3 Transistor SMY 51 TGL 26529

V14 Transistor S5 108D TGL 27144

V5 Transistor SMY 50 TGL 26432

VI6 Transistor SMY 51 TGL 26432

vI7 Transistor SMY 51 TGL 26432

vi8 Transistor SS 108D TGL 27144

o Transistor 55 108D TGL 27144

XB1 MaBklenme A25 TGL 0-433806 sw

ip2 ' Me(klenne A25 TGL 0-43806 sw

XB4 Vﬁeﬁklemme A25 TGL 0-43806 sw
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7 2 J &
;;’féff:{,a Benennung Such-Nr -elekir. Werte u. Bemsrkungen
XB 11 MeBklemmea A 25 TGL 0-43806 sw
XB 2 | MefRklemme A 25 TGL 0=-43806 sw
XB 4 | Mefiklemme A 25 TGL 0-43806 sw

Gwse Unteriage is? unver Eigentumn.
MiBbrauch, Vervialfdltigung oder
Mittgitung an Dritie wird verfolgf.

19,6 kOhm 1% 23,617

636 . 01-00001

2,2 kOhm 10% 513.1010

R 2 | Sehichtwiderstand,veridnderp. TGL 27423

R 1 | Schichtwiderstand 76,8 kOhm 1% 23,617

TK 50 TGL 36521 637,01-00001

. 10 kOhm 10% 513.1010
R g Schichtwiderstand,verdnderb. TGL 27423

174 kOhm 1% 23.617

R 1 | Schichtwiderstand 7K 50 PaL 36521 638.01-00001
. " 22 kChm 10% 513.1010

R‘ 2 Schxchtwiderstgnd,verander TGL 27423

R 1 | Schichtwiderstand 383 kOhm 1% 23,617 639 .,01-00001

TK 50 TGL 36521
22 kOhm 10% 513.1010
TGL 27423

R 2 | Sch ichtwiderstand,verdnderb,

976 kOhm 1% 23,617

TK 50  TGL 36521

&7 kOhm 10% 513,1010
TGL 27423

R 1 Schichtwiderstand 640, 01-00001

R 2 | Schichtwiderstand

1,96 MOhm 1% 23.617

R 1 | Schichtwiderstand 7K 50 TGL 36521 641 ,01=-00001
. By 220 kOhm 10% 513.1010
R 2 | Schichtwiderstand,verinderb, TGL 27#23
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Bei 835.01-01002

Droht bricke omstelle RTw. R2

636.01-07002
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